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  ):1(آزمايش
  ه های چند طبقهدتقويت کنن

  . ترانزيستورهای بکار برده شده را اندازه می گيريمβقبل از انجام آزمايش مقادير 
  100=β  

  
 با توجه به موارد زير مقادير المانهای مدار دو طبقه ولتاژ را محاسبه می کنيم وسپس آن را مورد آزمايش )الف

  .قرار می دهيم
  .ميلی ولت سينوسی7الی3ولتاژ ورودی -1
  .ميلی ولت3.5الی 2.5 ولتاژخروجی -2
  .هرتز200فرکانس قطع پايين -3
  S=10-20پايداری حرارتی ترانزيستورها-4
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           Time
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  :قسمت دوم
 مدار تقويت کننده دو طبقه با مشخصات زير طاراحی نماييد که NPN,FETبا استفاده از ترانزيستورهای پيوندی

 .ترکيبی از يک طبقه سورس مشترک و يک طبقه کلکتور مشترک باشد
 

Av=15  ,      AI≥60 
  

FETدارای امپدانس ورودی بالاست در طبقه اول قرار می گيرد .  
1,1515 ==⇒=×= AvbAvaAvbAvaAv  

  .ميگيريمAv=15 ،بهره ی سورس مشترک را Av =1چون بهره ی کللکتور مشترک بيشتر از يک نمی باشد
  :محاسبات طبقه اول
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  ..در نتيجه بهره جريان خيلی زياد می باشد ددارای امپدانس وروردی بالايی می باشفت 
  :محاسبات طبقه دوم
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  ميکرو قرار می دهيم220ميکرووخازن های کوپلاژ را 22اسبات قبلی خازن های  بايپس راتوجه به محبا 
    :جريان ورودی و خروجینمودار 
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